


Паспорт фонда оценочных средств 

по учебному модулю «Математическое моделирование полупроводниковых приборов и 

интегральных микросхем» 

для направления подготовки 11.03.04 Электроника и наноэлектроника 

 

Раздел УМ 

(в соответствии с РП) 

ФОС 
Контролируемые 

компетенции  

(или их части) 
Вид оценочного 

средства 

Количество 

вариантов 

заданий 

УЭМ1    

1.1 Введение    

 

  

  

ПК-1,  

ПК-3 

1.2 Источники информации для 

построения моделей 

полупроводниковых приборов 

и элементов ИМС  

 решение задач 1 

1.3 Биполярные транзисторы   решение задач 1 

УЭМ2   

2.1  МДП – транзисторы  решение задач 1 

2.2   Модели элементов 

интегральных микросхем   решение задач 1 

2.3 Заключение  решение задач 1 

 

курсовая работа 

по 

количеству 

студентов 

 Экзамен комплект билетов 13  

 



Характеристики оценочных средств 

 

1  Решение задач 

 

По каждой лекционной теме  на практических занятиях предусмотрено решение 

задач. Баллы выставляются по результатам  решения задач по каждой изученной теме. 

Студентам предлагаются задачи из источника (1).   
 

Таблица 1 – Параметры оценочного средства (задачи) 

 

Источник  (1) Маллер Р. Элементы интегральных схем / Р.Маллер, 

Т.Кейминс. -  М.: Мир, 1989. - 630 с. 

Предлагаемое количество задач на 

одно занятие 

1-3  

Критерии оценки  

36-40 баллов  задачи решены правильно, способен правильно 

подобрать нужные формулы и правильно их 

применить 

  

28-35 баллов  

способен правильно подобрать нужные формулы, 

но допускает некритические ошибки в их 

использовании 

20-27 баллов  не все предлагаемые задачи решены, не всегда 

адекватно подбирает формулы для решения задач и 

(или) использует их с ошибками 

 

2 Курсовая работа 

 

Таблица 2 – Параметры оценочного средства (курсовая работа (проект)) 

Источник (1)  Математическое моделирование технологических 

процессов, п/п приборов и ИМС: метод. указания к 

курсовой работе / Сост. Б.М.Шишлянников; НовГУ им. 

Ярослава Мудрого. – В.Новгород, 2009. – 80 с.   

Критерии оценки:  

«5», если 

45-50 баллов   

Работа выполнена безукоризненно  и  в срок 

«4», если 

35-44 балла  

 Работа оформлена правильно, выдержаны сроки  сдачи  

КР, но имеются небольшие погрешности в расчетах 

«3», если 

25-34 балла 

Работа  выполнена,  но имеются существенные 

недочеты в оформлении КР  и  ошибки  при вычислении      

 



3 Экзамен 

 

На экзамене студентам предлагается по два теоретических вопроса и одному 

практическому заданию. Список всех вопросов и пример экзаменационного билета даются 

в приложении А к рабочей программе учебного модуля. Экзаменационные билеты 

представлены в приложении А к фонду оценочных средств, задачи – в приложении Б к 

ФОС.  Комплект экзаменационных билетов хранится на кафедре ФТТМ в закрытом для 

студентов доступе.  

 

Таблица 3 – Параметры оценочного средства (экзамен) 

Предел длительности контроля не более 30 минут на подготовку ответа 

Предлагаемое количество 

вопросов  

в теоретической части – два вопроса; 

в практической части – одна задача. 

 1. Оценка собеседования по 

теоретической части 

max 25 баллов 

2. Оценка выполнения 

практического задания 

max 25 баллов 

Критерии оценки:  

«5», если 

(45-50 баллов) 

- студент обладает глубокими и прочными знаниями 

программного материала 

- при ответе на два вопроса демонстрирует 

последовательное и логически стройное изложение 

- задача решена правильно 

«4», если 

(35-44 балла) 

- студент обладает достаточно полным знанием 

программного материала  

- допускает неточности при ответе на теоретические 

вопросы  

- (или) допущены неточности в решении задачи 

«3», если 

(25-34 баллов) 

- имеет общие знания основного материала 

- испытывает трудности при ответе на теоретические 

вопросы  

- (или) задача решена неправильно 

«2», если 

меньше 25 баллов 

- студент не знает значительную часть программного 

материала;  

- допустил существенные ошибки в процессе 

изложения;  

- ни один вопрос не рассмотрен до конца, наводящие 

вопросы не помогают  

- задача решена не правильно 
  

 

  

  

 


